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Tadris metodlari Moasgalo X
Qrup miizakirasi X
Praktiki tapsiriqlar X
Praktiki masolonin tohlili X
Qiymotlondirms Komponentlori Tarix/son miiddat Faiz (%)
Yoxlama (Quiz) Semestr orzindo 4 20
dofo vo har bir
tapsiriq 5 balla

qiymatlondirlir
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Aktivlik Hor doars 5
Praktik Tapsiriqlar Semestr arzinds 1 5
dofo vo 5 balla
qiymotlondirlir.
Davamiyyat Semestrin sonu 5
Araliq imtahani 30
Final imtaham 35
Yekun 100

Kursun tasviri

Bu fonn elektronikanin fiziki osaslarini vo miixtalif miihitlords elektron
proseslorini sistemli sokildo dyronmayo hosr olunmusdur. Kurs vakuum, qaz
vo bark cisim miihitlorinds elektronlarin horokst mexanizmlorini vo qarsiligl
tosirlorini ohato edir. Elektron emissiyast ndvlori, vakuum elektron
cihazlarinin fiziki prinsiplori vo totbiglori izah olunur. Qaz miihitlorinds
ionlagma proseslori, gaz bosalmasi mexanizmlori vo qaz elektronikasina aid
cihazlar aragdirilir. Yarimkecirici materiallarin fiziki xassolori, enerji
zonalar1 nozariyyasi v kegiricilik mexanizmlori toqdim edilir. p—n keg¢idinin
formalagmasi vo yarimkegirici elektron cihazlarin, o climlodon diodlarin vo
tranzistorlarin is prinsiplori Oyronilir. Mikroelektronika va inteqral sxemlorin
fiziki esaslarina giris verilir. Optoelektron cihazlar, fotohassas elementlor vo
1$1q monbalarinin fiziki mexanizmlari izah olunur. Elektron cihazlarda istilik
proseslori, sos-kily vo etibarliliq mosalslori miizakirs edilir. Fonn miiasir
elektronika texnologiyalariin fiziki mahiyyastini anlamaq tgciin tolobalors
fundamental bilik bazas1 formalasdirir.

Kursun magsadlari

Fizika misllimliyi ixtisas1 {izro bakalavr pillasinda tohsil alan tolabalars bu
fonnin todrisinds mogsad onlar fiziki elektronikanin asas elementlori, cihaz
va qurgularmin is prinsipinin asasini togkil edon fiziki hadisslorin mahiyyati
vo xiisusiyyatlori, ganunauygunluqglar1 barads on zoruri molumatlar1 vermok,
bu istigamotdo miivafiq elmi, praktiki biliklors yiyslondirmokdir. Fonn iizro
laboratoriya praktikumu dorslorinin todrisinds iso moagsad tolobalori homin
cthaz vo qurgularin is prinsipi 1lo oyan1 sokilds tanis etmok, onlarin parametr
va xarakteristikalarinin 6l¢iilmasi tisullarina yiyslondirmak, bu maqsad iigiin
istifado olunan vasitolordon istifado etmoyi monimsatmokdir.

Talim naticalari

e Golocak fizika miisllimlori miivafiq materiallart monimsoyarak elektron
qurgularinda bas veran fundamental fiziki qanunauygunlugqlari;

e FElm vo texnikada, eloco do xalq tosorriifatinin bir ¢ox saholorindo
miixtolif  elektron qurgularinda istifado  edilon radioelektron
elementlorinds bas veran fiziki poseslori;

e Vakuum texnikasinin osaslarini;

e Osas elektron vo ion cihazlarin — passiv vo aktiv dovra elementlorinin is
prinsipini, xarakteristika vo parametrlorini yronacak.

e Elektron vo ion cihazlar1 dovrolorinin fiziki xarakteristikalarini
giymotlondirmak ti¢iin hesablamalarin aparilmasini;




e Oldo etdiyi biliklori nozori tohlillordo (arasdirmalarda) vo elektron
qurgularinin kompiiter modellosdirilmasinds totbiq etmoyi;

e Oldo olunmus nozori va totbiqi biliklori istifade edorak golocok fordi elmi
todqiqatlarda , todris prosesinds, eyni zamanda istehsalatda todqigatin
mogsadini, aktualligini miioyyon etmoyi bacarmaq vo onlara osason
miivafiq todqgiqatlar1 planlagdirmaq vo hoyata kecirmok, eyni zamanda
gozlonilon naticolorin izahini osaslandirmagi bacaracag.

Qaydalar (Tadris
siyasati vo
davranis)

Darsin toskili:

Kurs semestr orzindo tmumilikdo 60 saat togkil edir. Dorslor zamani
tolabolors movzular iizro sistemli vo otrafli molumat verilir. Misllim
torafindon hor mévzunun mozmunu v istifads olunan materiallar talabolors
toqdim olunur. Kegirilmis movzular iizro tolobolorin biliklori sifahi vo
praktiki formada yoxlanilir vo qiymatlondirilir.

Yeni movzular miasir todris metodlart vo oyani vosaitlordon istifado
olunmaqla izah edilir. Araliq vo final qgiymotlondirmalorindon ovval
tolobolorin bilik soviyyesi sifahi vo yazili formada (quizler vasitasilo)
yoxlanilir. Fordi tapsiriqlarin kursun sonunadok taqdim edilmasi tolob olunur.
Talabolorin darslordo istiraki vo praktiki tapsiriglarin yerino yetirilmosi
aktivlik ballar1 ilo qiymatlondirilir.

Imtahanlar (kegid/kasr)

Universitetin qaydalarina uygun olaraq kursu bitirmok {iglin imumi
miivoffoqiyyat doracesi 60% vo ya yuxari olmalidir. Imtahandan kosilon
tolobalor ndvbati semestr vo ya golon il fonni tokrar gotiire bilorlor. Imtahan
vo imtahanda istirakla bagli biitlin mosalolor fakiilto dekani torofindon
tonzimlonir. Araliq vo final imtahanlarinin mévzular1 imtahandan oavval
tolobalara toqdim olunur. Araliq imtahaninin suallari buraxilis imtahaninda
tokrarlanmir. 57% toplayan tolobolor yenidon imtahan vero bilorlor.

Imtahanlarin kegirilmasi qaydalarimin pozulmasi

Araliq va buraxilis imtahanlar1 zamani imtahani pozmaq vo hor-hansi yolla
kogiirtma hadisslarine yol vermok qadagandir. Bu gaydalara amal etmayan
tolabanin imtahan islori logv edilir vo 0 (sifir) yazilaraq imtahandan xaric
edilir.

Talabalor iiciin davrams qaydalar

Daorsin gedisini pozmaq ve dors zamani etik normalara riayst etmomok,
hoamginin mobil telefondan istifado etmoklo yanasi, kursa aid olmayan
miizakiralor aparmaq qadagandir.

Davamiyyat




Biitiin doarslords tolobolorin istiraki vacibdir. Talobalor miioyyon soboblordon
(xostalik, ailo problemlari vo s.) buraxilan dorslor barads dekanliga molumat
vermolidirlor. Darslorin  25%-don ¢oxunu buraxan tolobolor imtahana
buraxilmir. Biitiin dorslorda istirak edon tolabalor 5 bal alacaqlar. Ug fasiloyo
gora tolabo 1 bal itirir.

Yoxlama (quiz)

4 dofo semestr orzindo araliq vo final imtahanlarindan 6nco kegirilocak,
quizda tolobardon sorusulan movzular dars zamani kegilonlari ohato edacok.
Hor quiz 5 balla qiymatlondirilocak.

Aktivlik
Hor dors kegmis dorslorin miizakirasi zamani foalliq gdstoron tolabolor 1
balla, iimumi 5 balla qiymatlondirilacok.

Praktik Tapsirnglar

1 dofs semestr orzindo final imtahanindan Onco kecirilocok, tocriiba
movzulart todqgiqat yoniimlii segilib tolobolora toqdim olunacaq vo 5 balla
qiymatlondirilocak.

Cadval (dayisdirils bilar)

Hofto Tarix Fannin movzular: Darslik/Tapsirnqglar
(planlasdirilms)
1. 16.02.26- Mévzul.Molekullarin sarbast qacis yolu | ©.S. Abdinov, I.S.
21.02.26 vd vakuum tortibinin tayini. Vakuumun | Hosonov, T.X.
alinma iisullari. Adi vakuum sisteminin | Hiiseynov. Elektron
prinsipial sxemi vo onun izahi. cihazlar: va emissiya
elektronikasinin
asaslari, Fosil 1,s. 11—
25
Elektron miihazira
(Movzu 1)
2. | 23.02.26- Moévzu2.Firlanma va diffuziya nasoslari. | ©.S. Abdinov vo b.
28.02.26 Onlarin asas parametrlari. Elektron cihazlari va
emissiya
elektronikasinin
asaslart, Fasil 1, s. 26—
45
Elektron miihazira
(Movzu 2)
3. | 02.03.26- Movzu3. Istilik — elektrik manometrlari. | ©.S. Abdinov va b.,
07.03.26 Termociit manometri.Miigavimoat | Fosil 2, s. 46—80
manometri. fonlasma manometri.




Elektron mithazira
(Movzu 3)

4. | 09.03.26- Movzu4. Sottki vo Lengiimiir O.S. Abdinov va b.,
14.03.26 nazariyyalorindos potensial baryerin Fosil 2, s. 81-110
formasi. Tam ¢ixis isi. Giizgii oksi ganunu. | Elektron miihaziro
Rigardsonun diiz xatlor {isulu ilo elektronun | (Movzu 4)
¢1x1s iginin toyini.(Cix1s isinin vo Rigardson
sabitinin tacriibi yolla toyini).
5. | 16.03.26- Movzu5. Elektrovakuum fotoelementi. | ©.S. Abdinov va b.,
21.03.26 Xarici fotoeffekt. Fosil 3,s. 111-140
Elektron miihazirs
(Movzu 5)
6. | 23.03.26- Movzu 6. Elektron seli ilo statik idara | $.Q. Osgorov, M.N.
28.03.26 olunan cihazlar. Elektrovakuum diodu. | Agayev, G.M.
Vakuum diodunun ig prinsipi. Diodun statik | Sadiqzads. Vakuum
VAX - s1. Diodun diizlondirmo sxemlorinda | texnikasinin asaslari,
istifada olunmasi. Fosil 1, s. 7-25
Elektron miihazirs
(Mo6vzu 6)
7. | 30.03.26- Movzu7. Vakuum triodu Triodun | S.Q. Osgarov va b., Fasil
04.04.26 qurulusu va is prinsipi.Vakuum triodunun | 2, s. 26-58
statik xarakteristikasi vo parametrlori. Elektron miihazira
(Movzu 7)
8. | 06.04.26- Araliq imtahan
11.04.26
9. | 13.04.26- Movzu8. Elektron - siia cihazlar. | ©.S. Abdinov vo b.,
18.04.26 Elektron — silia borularinin qurulusu vo is | Fosil 4, s. 141-175
prinsipi. Elektron miihaziro
(Movzu 8)
10.]| 20.04.26- Movzu9. Qazlarda elektrik corayam . | ©.S. Abdinov vo b.,
25.04.26 Qazlarda elektrik corayaninin tobioti.Plazma |Fasil 4, s. 176-215
haqqinda imumi molumat. Qaz | Elektron miihazirs
bosalmalarinin névlori. (M6vzu 9)
11.] 27.04.26- Mévzul0. fon cihazlari. Qazotronun volt | N.O. Mommodov. [frat
02.05.26 — amper xarakteristikasi. Qazotronun | yiiksak tezliklor
komayi ilo gorginliyin diizlondirilmasi. elektronikasi, Fosil 1, s.
5-32
Elektron miihazira
(Md6vzu 10)
12.| 04.05.26- Moévzull. Stabilitron, is prinsipi, volt — | N.©. Mommodov, Fosil
09.05.26 amper xarakteristikasi.  Baretter is | 2,s.33-75




prinsipi, volt — amper xarakteristikasi vo
dovroya qosulma sxemi.

Elektron mithazira
(Movzu 11)

13.| 11.05.26- Movzul2. Tiratronun is  prinsipi, | K.M. Dagdomirov, T.X.
16.05.26 xarakteristikas1 vo parametrlori. Rogom | Hiiseynov. Qaz
indikatorlari. bosalmasi va plazma
fizikast, Fosil 1, s. 12—45
Elektron miihazirs
(Movzu 12)
14.| 18.05.26- Movzul3. Elektron seli ilo dinamik idars | K.M. Dasdomirov, T.X.
23.05.26 olunan cihazlar. 1.Y.T. elektrovakuum | Hiiseynov, Fosil 2, s.
cihazlarmmin  tosnifatt  vo is  prinsipi. | 46-95
Ikirezanatorlu  diiclondirici  klistronun | Elektron miihaziro
durulusu vo igloma prinsipi. (Mo6vzu 13)
15.] 25.05.26- Moévzuld4. Yarmmkecirici asash cihazlar. | ©.S. Abdinov, N.M.
30.05.26 Y K. asali cihazlarin tosnifati vo is prinsipi. | Mehdiyev.
Optoelektronika, Fosil
1-2,s. 1060
Elektron miihazirs
(Movzu 14)

Final imtahan

==




